
Semiconductor
1

ONSEMI

Приемо-передатчики (драйверы)
и устройства защиты (TVS)

сетей LIN, CAN
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Advanced
High-speed
Applications

FlexRay

x-by-wire (brake-by-wire, steer-by-wire),
advanced vehicle dynamics, backbone bus ...

Powertrain
HS-CAN

engine, gearbox, ABS, ...

Safety
Safe-by-Wire

slow sensors    central ECU     fast sensors/squibs 

Body
FT-CAN,
SW-CAN,

LIN

двери, люки, панель приборов, климат, ...

привод, обогрев сидений        стеклоподъемники, зеркала, ...

Автомобильные мультиплексные сети
Стандарты и топологии
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Приемо-передатчики LIN
Обзор

NCV7382

NCV7361

•Стандарты LIN 1.3, LIN 2.0, ISO 9141
•Малый ток потребления до 6,5 µА
•Выводы управления внешними 
устройствами RESET, INH
•Встроенный источник питания 50 mА

NCV7380
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Приемо-передатчики LIN
NCV7361A LIN + Стабилизатор +5В
•Рабочее напряжение питания 5,5…18В
•Малый ток потребления 

- в рабочем режиме <110 µА,
- в «спящем» режиме <50 µА

•Встроенный стабилизатор +5В ± 2%, 50 mА
- малое падение напряжения <0,5В при 50mA,
- защита от перегрузки и короткого замыкания (100 mA),
- защита от превышения температуры

•Скорость передачи LIN до 20KBaud
•Допустимое напряжение на шине LIN от -24В до +30В
•Wake Up при импульсе на шине LIN длительностью более 25 мкс
•Помехоподавляющий фильтр на линии RXD, t < 2,8 мкс
•Удовлетворяет SAE J2602
•Вывод RESET сброса внешних устройств



Semiconductor
5

ONSEMI

NCV7361A
Схема
внутренняя
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NCV7361A
Граф
состояний
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NCV7361A
Форма сигнала на шине LIN •Одинаковая скорость нарастания/ 

спада сигнала ∆ < 1В/мкс
•Vthr_hys = 0.135 Vsup
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NCV7361A
Характеристики выходного тока стабилизатора +5В
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Устройства защиты LIN, CAN
• Встроенные средства защиты

Конденсатор 1 nF вносит значимый 
импеданс на характеристических 
частотах тестовых импульсов 1, 2а
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Устройства защиты LIN, CAN
• Встроенные устройства защиты

Тестовый импульс
Частота

f1
Частота

f2

ISO 7637-2 Pulse 1 287 Гц 318,0 КГц

5,8 МГц 64,0 МГц

HBM ESD 1,6 МГц 16,0 МГц

IEC 61000-4-2 5,3 МГц 455,0 МГц

ISO 7637-2 Pulse 3a & 3b

ISO 7637-2 Pulse 2a 318,0 КГц11,4 КГц
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Устройства защиты LIN, CAN
• Внешние устройства защиты
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Устройства защиты LIN, CAN
NUP2105L

• Пиковая мощность 350Вт
• Пороговое напряжение 24В
• Собственная емкость < 30pF
• Корпус SOT-23 (TO-236)
• ESD 30КВ IEC 61000-4-5

NUP1105L
• Пиковая мощность 350 Вт
• Пороговое напряжение 24В
• Собственная емкость < 30pF
• Корпус SOT-23 (TO-236)
• ESD 30КВ IEC 61000-4-5
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Устройства защиты LIN, CAN
• IEC 61000-4-5 – тестовый импульс 8мкс х 20 мкс для проверки 

устойчивости оборудования к разряду молнии
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Устройства защиты LIN, CAN
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Устройства защиты LIN, CAN
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Устройства защиты LIN, CAN
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